
Caso 6*1.1

PA2SN1E IB INVENCION 
por 20 aRos

p#r "Rectificador de potencia controlad#" - - - - - - - - -
a favor de GENERAL INSTRUIS NT OCRPOMTION, de nacionalidad  
norteamericana, dom iciliada en 65, Bouverneur S treet, Newark 
4 , NSY? J3BS3BY (Estados Unidos de América d el N orte).

MSB33RIA IESCRIPTIVA
La presente invención se refiere a los rectificadores 

a l estado sólid# y más particularmente a los denominados 
"re ctificadtres controlades" +

Se han emplead# diodos a l s i l ic io  como rectificad#-* 
res de potencia. Bs ya cono oid# e l  hech# de pr#veer un ter- 
cer terminal que #bre como terminal de r e j i l la  para e l  con­
tro l de la  eperación de rectificación . Cuando ta l r e j i l la  
está cerrada, no se verifica  ningán flu jo  # suministro, 
mientras cuando está abierta, se verifica  un suministre 
rectificado # de una semionda, y se puede por consiguiente 
efectuar e l  control de la  operación de rectificacién . Ade­
más, puesto que e l  control es e léctr ico , éste puede rea li­
zarse a frecuencia muy a lta , p#r ejemplo mediante una onda
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de alta, frecuencia sincrónica con aquella a rectificar; en 
este caso la  r e j i l la  puede ser empleada para fraccionar 
partes de semionda, de manera que pueda ser pasada a travás 
del rectificador solamente la  parte deseada de semionda, en 
lugar de la  semionda entera.

En la  construcción de un rectificador controlado de es­
te tipo, es conocida e l  hecho de inquinar (o modificar con 
aleaciones) ambas superficies del s i l ic io  de tipo N (u otro 
material semiconductor) para obtener capas semiconductoras 
de tipo ? , una de la s  cuales es seguidamente unida con e l  
terminal anódico. La superficie externa de la  otra parte 
P es inquinada casi toda, pero no completamente a l objeto 
de conferirle características de tipo N para la  siguiente 
unidn oon e l  terminal catddico. La parte restante de la  su­
perficie P está unida con un terminal de r e j i l la .  La super­
f ic ie  del s i l ic io  está reoubierta electrolíticam ente con 
níquel y luego con oro, quedando a sí preparada para la  sol­
dadura; en ta l operación entre las partes N y P se deja una 
separación a l objeto de no colocarlas en corto circuito, 
que sign ificaría  colocar en corto circuito e l  terminal cató­
dico y e l terminal de r e j i l la .

31 objeto principal de la  presente invención es mejorar 
e l  funcionamiento de los rectificadores controlados. 3e halló 
que óato puede obtenerse mediante una unión resistiva  entre 
las partes adyacentes N y P y más particularmente extendien­
do e l depósito e lec tro lítico  de una parte a otra por un tre­
cho muy reducido de manera de realizar la  deseada unión re­
s is t iv a . La. exacta teoría de la  operación descrita no está  
del todo clara y la  presente descubierta puede ser por con-
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Bigniente considerada empgrica^

Para obtener e i objeto general antee indicado y lea 
otroa eb^etoa espeeífiooB qjao ae indioargn a oontinaacign? 
la  invención tra ta  de loa elementen del reotifioador con­
trolado y aa influencia reógprcoa? como aerá expaeato age 
detalladamente en la  deacripcign qaa aigae referida a l di# 
balo adianto? en el caal*

* la  figara i  ea ana viata en perapeotiva daan reoti-* 
fioadcr oontrolado eeg^n la  invenoiáat

* l a  figara Zea ana viata del miaño? en e lo a a lb a  ai# 
de eeparada la  parta eapericr del oontenedcr; ^

* la  figara 3 ea ana v iata  en planta? a mayor eacalai? 
representando la  aeparaoign beata aotaalmente empleada ea* 
tre la e z o n a a N y

i* la  figara 4 eaanaaeoeignbeobaalo  largo de la lg *  
zea 4*4 de la  figara 3ytaa& üfnde la  figara 5;

*-la  figara 5 ea ana viata en planta aimilar a la  de la  
figara 3, pero repreeentondo la  ejecución perfeccionada eo** 
^in la  invenoigni

* la  figara 6 ea ana aeocign bocha aproximadamente a lo
larga do la  Ignea 6*6 de i a  figara 5;

* la  figara 7 ea aa i eeooidn beaba aproximadanenta a  16 
largo de la  Ignea 7*7 de la  figara 5, y

i- la  figara d repreaen^ ana corva carao tergatica para 
la  oa^Iioacián de la  in v a n o i^

Bofirigadonoe a l dibalo? y on partioalar a la  figara 1?; 
e í roctifieador de poteñeia repreaentado ee on rectificador 
oontrolado a l a ilid e ?  oayo oontenedor oomprende ana parte 
oeageaal o taeroa 12? provieta de ana parte fileteada 14?



5

10

13

20

solidarla coa áeta para emplearse en e l montaje del r e c t i i l-  
'fcad o ren e l aparato, y qae sirve tambián como termioal 

generalmente anádioo, del rectificador, La parte plana 1$ 
y la  parte cilindrica 18 son de metal y ia  parte 18 está  
narrada a hermeticidad con ana cápenla de cristal 20 a trm* 
vásde la  cual pasan o ib ilo  22 para e i cátodo principal 
y e l  h ile  24 para e l terminal de re jilla ^  La parte 26 
está provista de un o rif id o  relativamente amplio y la  
parte 24 do un o rific io  relativamente pequeSe para las 
uniones^ Las partee metálieas 16 y 12 están soldadas 
juntas a retención hermátioa^.

Refiriéndonos a la  figura 3, cuando la  parto superior 
del contenedor no ha sido todavía aplicada, e l aomicom- 

/ductor es visible en e l panto 30% Su suporfido superior 
está dividida on dos partes* la  parto más gruesa está ani* 
da eon e l hilo 22 que constituye e l terminal eatádeo y 
la  parte menos gruesa está  unida oon o í hilo 24 que cons^ 
ütuye oí terminal de re jilla ^  Los hilos de uaiáh pueden 
eer delgados; aun que  ̂ para mayor resis teñóla mscádoa^ 
les M ies externos representados en la  figura I  son grue­
sos y rígido*;. Estos son de forma tubular y está* ence­
rrados en e l c ris te l en e l punte 20 antes de la  aplioa¡- 
ei#* de la  parte superior^, Los hilos internos 22, 24 o*¿ 
t ía  alojados en elementos tubulares; la  periferia  de la  
parte 16 está  soldada a  la  parte 12 y los elementos tubu­
lares están comprendidos o encerrados alrededor de los hi­
los internos sobre la  cápenla do orletali*-

Beflriáadoaoa a ia  figura 4$ la  unián a i s i l id o  o*
un conjuntada cuatro capas formado por una capa 32 de

23



9

10

15

20

2$

tipo N, ooz^randida entra do# capa# 34 y 36 do tipo B&
Oran parte da la  capa P para no teda a lia  eatg recubierta 
a modificada papa obtener una capa 36 da tipa Bl te r­
minal an^iao^ aa representado, a a tí anida a  la  capa 36 
da tipa I& Bi tei^Lnal catódica 22 aatd acidada a  la  ca­
pa 36 da tipo B y a l te rsiaa l da ram illa 24 estg soldada 
a la  parta reatante 40 da la  capa 3*

Una de laa manaras da efectuar talca uniones aa par 
aaldadara^ A aaaaa da la  dificultad da coaaegair acidado^ 
.ras oca e l a ilic io , y a aaaaa dal rednoide ndaara da ma  ̂
talaa qna pnedea aer aplicados alactrolfticamente a {data, 
la  p la tic a  usual aa la  da revestir electrolíticam anta a l 
a ilic io  con ^qaaj)^ qua aa adhiera a l aia<My y lvaga coa 
oro% qua aa adhiere a l níquel, y daspuia efectuar la  sal? 
dadora con la  capa de oro^ Pueden ser adaptados atras me-, 
tala#, por ejemplo a l rodio c e l cromo:. Bn a l presenta oa¡- 
so^ a  la  capa 42 aa aplica la  soldadora indicada con 44 y 
a la  capa 46 la  indicada con 4% Se deja un espacie 50 
entra laa dea partea 42 y 46 con objeta da no colocar an 
oorto circuito la  parta 39 de tipo U y la  parta 40 de tipo 
P-y a bien, la  qua aa la  misma cosa, a l objeto da no oolo? 
car an corto circuito a l terminal catódica 22 y a l termi­
nal da r e j i l la  24  ̂ Laa superficies 42 y 46, sometidas a 
t r atamiento electroiitiooy con a l espacia 50, eatin  ra - 
presantadaa con elgridad an la  figura 3, qua aaaatra ía  
tioaioa empleada antas da la  presante invenaL%&. La linea 
a trazos 52 indica la  división entra laa partea N y P e n  la  
aoparficia superior da la  unián da anchas capase

La taor%a dal fun^cnamienta dal rectificador oontro-



lado que viene normalmente avanzada ea que la  uni4n PNP 
oorreaponderfa a ana uni^n PNNP, le  que querría d ed r 
dea re ctiüoadorea dispuestos én oposición, loa eaalea 
bloquearían en oonaeeaenoia cualquier paaos La oapa 3$

5 de tipo N tiende a  suministrar eleotronea para re lle ­
nar loa vacíos de 3a oapa 34 de tipo P, pero en nodo 
insuficientes Un potenoial positivo aplioado a l termi­
nal de r e j i l la  24 atrae un apreciaMe flu jo  de eleotro- 
nos a travos la  oapa N, en e l in te rio r y a travos 3a câ y 

10 pa 34 de tipo 3+ rellenando loa vacíos y transformando^ 
as on efecto en un espesor cMtpleaentario de 3a oapa % 
de manera qae tó l ud#n resa lta  ser una simple nni%n NP 
a dos capead'Dé esta manera^ cualquiera que sea e l po¡* 
te n d e l de gobierno aplicado a l terminal de r e ji l la  24*

13 e l rectificador puede fundonar% den trae  cuando ta l
potencial de gobierno na ea aplioado, e i rectificador no 
fUndona§

Debo notarse que laa mismas partea 30 de tipo N y 
40 de tipo P conatitayen eatruetara3manto un diodo sud* 

20 l i a #  Se ba encontrado que e l fbndoaamiento del reetifi#* 
oador controlado ea influenciado negativamente per ta i  
diodo auxiliar y que ta l  funcionamiento ea notablemente 
mejorado a i e l diodo auxil ia r  30, 40 funciona mal, en 
vea de manera satisfactoria?. Con referencia a la  figura 6+ 

2$ un diodo que fundóme satisfactoriamente tiene una curva 
característica representada por laa partea 34, 56# ao 
alendo frecuente que retome o invierta^ Un diodo fun? 
donando mal puede tener una curva oaracterístioa ropreis 
sentada por laa partea 54 y 5&, oon notable oorriente



de retomo $ in v e rd ^ . 2al oaraoterístioa a# pnede ob? 
tener mediante urna, galán red o tiv a  de la s  dos partea 
del diede eud liarí.

A ve cea ea deseable no tener ^ 1  caracterestiea 
5 a consecuenda del diede a a d lia r , pare deediehadamsn^ 

te  lea etrea reqaisitcs reqasridos a l rectificador ooth* 
trolado implican la  adopdán de lae partee 38, 40 for¡# 
mande ta l  diodd No ee posible poner en mórto d ro a íte  
molemente talca partea, pero d  paede oonsegdree 

10 ana adán  red a tiv a  saya red a ten d a  per ana parte aea 
aafieientemente baga para rsd ad r o eliminar gran pax& 
te dei indeaeado eieete de ta l  diodo, pero no tan baga 
como para haoer perder e l deseado oontrol por parte de 
la  regilla^ Ona resistencia de 20 a 100 ebms es auiicien* 

15 te  para e l presente elemente de 164^
Befiriéadonos a la s  figuras 3 y 4, ha sido encentra^ 

do que e l funcionamiento del rsetifioador controlado pae^ 
de eer notablemente megorado con e l empleo do ana anián 
resistiva  entre las capas N y P 38 y 40,  o bien§ la  que es 

20 lo  misma, entre los M ies 22 y 24$ pero preferiblemente 
en e l in te rio r del contenedor^ Se ha encontrado ademé! 
qaa ana manera may adecuada para obtener dicha anián re*, 
d a tiv a  de valor determinado ea aquella de ertender e l 
deposito electro iítioo  de ana parte a la  o tra por ana 

25 cepa limitada^ 33al *o3ndá& está  representada en la  figa^ 
ra  p, sn la  casi la  oapa 60 depositada ele ctro3ítioaaen¡* 
te  sobre la  parte N está separada ds la  capa 62 deposite!* 
da electrolíticam ente sobre la  parte P mediante un espaá* 
d e  64', salvo an  an panto§ en este caso e l  panto 66y doa^
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da ta l  capa se extienda de una parte a la  o tra, obtenien­
do a si ana unión resie tica  entre las dos porteas, la  Ignea 
a trazoa 52 representa e l Ignito entre la  parte N y la  
parte que es lo Meno indicado encina? y loe hilos 22 y 
24 estjfn a^Lioadcs cono se ha descritos

Para una mejor ooaprenai^n de la  estructura^ se puede 
haoer referencia a la  figura 6 que nuestra cono, en la  i&  
nea de eoeoign M , la  oapa oleotrolgtioa 60 ee depositada 
dirootsmento aobre la  parte P 40 en la  zona 66 sometida a i 
tratamiento eiootrolgticoSBn ta l aecaián a i depósito oio^, 
troigtico as oontgsuo aobre la  parte superior de la  nni,§*  ̂

la  figura 7 ee una sección tomada a lo  largo del pla¿? 
ne de la  Ignea 7?7 de la  figura 5 y mueetra como e l deposito 
elootrolgtioo 60 termina en e l punte 64, del otro lado de 
la  ígnea de separación 52% entro las partea N y P 38 y 40.

Bl rectificador controlado ilnetzado es un rectificador 
de alocada patencia que tiene una capacidad de 164 a 500 % 
la  tención no ce determinante a l f in  do la  presente invención 
y puedo curiar en ana amplia guamas. Bn cada modo los calores 
HHmórlooa M oa en la  presenta deeeripoión son aáminiatra^ 
dos solo a títu lo  de ejemplo y no consti^yen una lim itacióa 
para la  inveneiéa Bl diepoeiticc estó oerrado a hermatiol& 
dad en una envoltura acidadas, loe hilóa son de ana aleación 
conocida ea o l morcado con e l nombro "Socar", insertado# en 
una de c ris te l y permiten a l dispositivo resistiár
dentro una amplia gamas de temperaturas y los saltos de tem­
peraturas '

l a  un iát estó formada oon una trip lo  iaquinaoióml Bl 
material aüio ioo de tipo N ce inquinado para transformar

25
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aaíbaa saperfioiee en s ilic io  de tipe ^  Lo parto indicada 
ceñ 40 on la s  fígaros 3 y 4 eet% per censigniente enmascarada 
y la  reatante os, Indinada para transformar la  cmperficie on 

da tipo N, formando ds seto manera la  capa 3 ^  lo s 
espacios 64$ 64'# HMatrados ea la  figura $y ast4n forondos 
per enmascaradnra cnands se aplican láa capas de a^ o e l y 
ere, la s  casias cabrea las zonas 60 y 62, tazbión mostradas 
en la  figura 53¡?

Zn dicha figara $ se nota que la  unión eléctrica  entre 
a l  cátodo 22 y la  re ji l la  24 esté  constituida par la s  capas 
sometidas a  tratamiente e lec tro lític a , per e l s ilic io  do de­
bajo y per leo espacies 64, 64*& Zas relaciones geoa^trieas 
y elóotriea* entre ta les elementes son importantes^ La re s is r  
tividad dé la  sapa dspoaitada eiactrolítioamenta es también 
i^ o rtan ta  y este dependa a aa tez de la  densidad y del aspar 
oer de ^.cha eapa depositada, Zal sapa en e l panto 66 do la  
figura 5 obra eeno an puente para la  unión resistiv a  entre 
las capas N y P 36 y 4^, ie  que me jera e l fUnoionsmiento me­
diante la  eliminación parcial del rectificador c de la  caraca 
te rís tic a  del diede formado per la s  partes 3& y 40& La anión 
resistiva  da antes puede aer efectuada entre las terminales 
externos a  la  escoltara del rectificador, pere existen inpor* 
tantee ventajas a favor de la  disposición en e l in terio r qps 
está  protegida contra daños y variaoicnea indeseables^

Zn.eí presente dispositivo la  extcns^ia da la  zcna.ersa^ 
ta  da los depócites eieo tro líticoa 60̂  62¡¡ vale decir la  cx^ 
tensión de la  banda de aeparaci^ 64, 64* es de cerca ^ .0  
de aAlízetroi* La extensión de la  <Mperposición en e l ponto 66 
(figura 3) y e i  espesor de la  capa e lec tro lítica  están propory



cionadoa da manara da obtener la  deseada resistencia da 20 a 
100 ehM&

Se cree que la  oonstmooián y e l fnneiomamiento dal 
rectificador controlado objeto da la  invenoi%n, como 

5 w s ventajas, ban sido descritas con claridad por cnanto
precedió Todas las principalae y mée daaaablaa oaractergati^ 
oas da les raotifieaderas controlados más conocidas ban ai^ 
-da mantenidas, indagda la  poaibilidad da funoioaamiente j j^  
mediato da manara que a i  rectificador pnodo nacerse funoionar 

10 a a lta  frecuencia, a i ae desea, para lim itar o interrumpir 
partea da cada semioada, a s i como da ondaa da ira  amencia ra¿* 
dioy que daban ser rectificadas. Además la  operaci^h y partid  
cularmanta a l segare funcionamientc y la  uniformidaA da fs¿  
bricaci&i da ta las rectificadoras son notablemente mejorados 

13 mediante la  adopción da la  unign resistiva  antea descrita^
V Taéri cementa  ̂ la  pol ar i dad ea invertible) en otras pag¿

labras^ empezando por bajo, ia# capas da s ilic io  podrán aor 
da tipo N,B,B,P, an cayo caso la  parta fileteada o terminal 
in ferio r será un oátodoy e l terminal 22 snparicr será nn 

20 ázcdO) y la  tanaiéc da r e ji l la  será negativa dn vez da ser 
positiva^ Aunque se prefiera tenar la  polaridad antea das¿

Bn la  ügara  5, la  ígnea $2 ea rectilínea  y a l espacié 
64, 64' tiene ia  forana da una ü) se comprenda no obstante que 

25 e l misme resultado pueda obtenerse también s i  ia  Ignea de 
unián 52 es da forma de 1 y e l espacio 64 as rectilíneo^ 8a 
puedan emplear otras disposiciones para obtener a l espacio 
deseado^ extendiendo a la  parto dal terminal da r e ji l la  una 
parta da la  capa depositada electrolíticam ente en la  parto



caRódica&
Queda entendido que, no abe tanta la  presente invención, 

aa haya representado y desorite an ana amara proferida de 
reaUzaoióc, sa pueden efectuar modificaoiones an la  estma* 
toza mostrada sin  apartarse del !&&tc de la  mima invención, 
como as descrita en la s  adjuntas reivindioacioaes^ an las 
coalas las referencias da R y de P y da egtodo y ónodo deben 
ser consideradas como relativas y no entendidas para excluir 
nna estructura de polaridad invertida, oomo se ha indicada 
en Iba párrafos precedente^

ROTÓ
Por la  patente de invención a que se refiere  la  pre^? 

santa memoria descriptiva se REIVINDICA la  propiedad y la  
explotación exclusiva da: "'

1 ^  Rectificador de potencia controlado caracterizado 
por e l hecho de que ooawrende an semiconductor constituido 
por oapas -R y P§ un terminal aaódieo por un ladb^ un te i¿
minal oatódioo y un terminal de re ji l la  por e l otro lado y
un contenedor siendo la  característica R impartida a  gran 
partea pero no a todg, de la  superficie esterna de la  capa P 
per e l lado dei cátodo}, medios para la  unión del terminal 
catódico a la  parte de superficie R, medies para la u n ij^  
del terminal de r e ji l la  a la  parte de superficie P, y una 
unión resistiv a  entre la s  dos partead

2^^ Rectificador de potencia controladc caracterizado 
por e l hecho de qpe ooaqrende un eemiconductor conetituide 
por capas P, R y P  ̂ un terminal anddioo por un lado, un ter**
adnal oatddioo y ün terminal de r e ji l la  por e l otro lado y



un oontenedor, alendo la  característica N Impartida a gran 
parte, pero no a  toda, de la  superficie externa de !a  oa- 
pa P per e l lado del qitode, medien para la  anián del ta i?  
minál catódico a la  parte de saperfieio N, medios para la  
unián del te ra iaal de r e ji l la  a la  parte de superaste 
y una unián resistiv a  entre las dea partea, en a i in terio r 
del contenedor^

Rsotifioador de patencia oontrolade caraeterizade 
por e l heoho de que comprende un eemtoenauetor a i a ilie ie  
oonatituíde por capas B̂  N y ^  un terminal anüfdiee por un 
ladoí, un terminal oatddico y un terminal de r e ji l la  por e l 
etro lado, y un contenedor oerrado eoa una cápsula de cria* 
ta l ,  gran parte, pero no toda la  superficie externa de la  
capa B del lado del cátodo catando modifioada para im partir? 
lo una oaraoteríatioa % medios para la  unijh del terminal 
oatádice a ia  parte de superficie medios para la  unián 
del terminal de re ji l la  a la  parte de superficie B¿ y una 
unián resistiva, entre las dos partea internas del contene* 
dor a hermeticidad^

Rectificador do potencia oontrolade caracterizada 
por e l hecha de que comprende un semiconductor constituido 
por capas N y P, un terminal anádioo por un lado, un 
terminal catádiooy un terminal de r e ji l la  por e l otro la¿  
do,! gran parto pero no toda la  capa B del lado del cátodo 
estando modifioada para im partirlo una característica N, un 
deposito e lec tro lítico  de metal en la  parte de superficie^
N para unir a l Mío del cátodo, un deposito e lectro lítioe  
en la  parte de saperfiole del terminal de r e ji l la  para unir 
e l Mío de este terminal, un espacio en e l depáaito eleotro^
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U tico  a# metal que es dejado entre tales dos partea, estanr 
dé e l deposito e lectro lítico  en un punte extendido de ana 
parte a la  otacas

5 ^  Rectificador ae potencia controlado, caracteriza^ 
de per e l  hecho de que ooaqprende un semiconductor a l s i l i r  
d o  constituíde por oapao P, N y P, un terminal anddioo 
por un ladoy un terminal catódico y un terminal de r e ji l la  
por e l etro lado^ gran parte pero no toda 3a oapa P del 
lado del egtodo eatande inquinada para ebtener urna" carao* 
te rís tio a  R, undep¡dsito e lectro lítico  do metal para la  
soldadnra del terminal oatódice en ia  parte de superficie R, 
un deposite e lec tro lítico  de metal para la  soldadura del 
terminal de re ji l la  en la  parte de superficie P, un espacie 
eñ e l deposito e iec tro lítice  de metal dejado éntre táléa 
dos partear^ eiende e l depdaite e lectro lítico  en un punte em̂  
tendido de una parte a la  otra para obtener e l equivalente 
de una uniáp reeiativa entre dichas partea^

Rectificador de patencia controlado caracterizado 
por e l hecho de que oemprende un semiconductor constituí de 
por capas Py N y P, un terminal anddice por un lado, un tea?!* 
minal catódico y un terminal de r e ji l la  por é l etro lado, 
gran parte pero no teda la  oapa P del lado del c&tode sieny 
de tratada de manera de im partirle una característica 
un deposite e lectro lítico  de metal en la  parte de superficie 
R para unir e l h ilé  del cgtodoy un deposite eiectro lítioo  
de metal en la  parte de superficie del terminal de re ji l la  
para unir e l h ile  del terminal de r e ji l la , siendo dejado un 
espacio en e i deposite eiectro lítioo  entre taiea parteé, la  
línea de uniín entre ta les partes y este espade tenieñde
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forma diversa^ una reo tilícea  y la  o tra en ^  pea* le  que en 
un punte e l deposito eleo tro lítioe sobre la  superfi^e oa- 
tddioa se extiende de la  parte del egtode a la  parte del te r­
minal de re jilla ^

7§ar Reotifioador de potencia oentrelade oaraoterizado 
per e l hecho de que oompronde un semiconductor a l silic io^ 
constituido por eapaa B,¡ R y B, un teadnal anídioo per 
un ladc, un terminal catódico y un terminal de r e ji l la  per 
e l otro lado, gran parte pero no toda la  ñapa B del lado 
del agtod o estando inquinada para im partirle una oaraote^ 
r ís tic a  % un deposite eleo tro litioo  de metal en la  par^ 
te de superficie N para unir e l h ilo  del cítodc^ un dep^ 
ai te  e lec tro lítico  de metal en la  parte de superficie del 
terminal de r e ji l la  para un ir e l hilo del terminal de rejl¡# 
ll* t aiende dejado un eapaoie en e l deposite eleo tro lítioe 
de metal entre dichas partea, la  3ánea de uniín entre taiea 
partea y eate eapaeia aiende de forma diversa^ una re c tilí­
nea y la  e tra  en lf, por lo  q¡ue en un punte e l depíaite 
e lectre lítio o  sobre la  superficie oatjddioa ae extiende de 
la  parte del ogtode a la  parte del terminal de r e j i l l a

^  Rectifioador de potencia controlado oaraoterizado 
por e l hecho de que comprende un semiconductor, constitui­
do por eapaa B, N y P  ̂ un terminal an^dioo por un lado^ un 
terminal cat^dioo y ún terminal de re ji l la  por e l otro leí* 
d#, gran parte pero no teda 3a capa P del lado del cátodo 
eatande tratada para im partirle una característica N, un 
deposito eleo tro litioo  de metal en la  parte de superficie 
del terminal de re ji l la  para unir e l hilo del terminal de 
re jilla ^  siendo dejado un espacie en e l deposite electro lí*
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tico  de metal catre dichas partes, la  línea de unián entre 
dichas partes alende reo tilíneá y e l espacie teniendo for¿ 
aa de 1 , por lo  que en on panto e l deposite e leo tro lítiee  
sobre ia  superfide catódica se extiende de la  parte del 
cátodo a la  parte del terminal de re jilla ^

9^- Reotifioader de potencia controlad# caracterizado 
por e l hecho de que comprende un semiconductor a l silic io^  
constituido por oapae %  N y P, un terminai anádioo por un 
lado, un terminal eatádioó y un terminal de r e ji l la  por e l 
otro lado, gran parte pero ae toda la  oapa P del lade del 
cátodo estando inquinada por im partirle una caracteres tica  
Ny un deposite e lec tro lítico  de metal sobre la  parte de 
p erfid e  N para unir e l  h ile  del oátodo¿ un deposito electro^ 
litio #  de metal en la  parte de superficie del terminal de re¿ 
R ila  para unir e l hilo del terminal de r e j i l la ,  siendo de¡t. 
jado un espacio en e l dep&dto e lec tro lítico  de metal entre 
las dos partes, la  linea de unián entre dichas partes siendo 
rectilín ea  y e l espado teniendo forma da B, por lo que en 
un punte a i deposite e lec tro lítico  sobre la  superficie cat&* 
dica se extiende de la  parte del cátodo a la  parte del ten* 
mi nal de re jilla ^

1Q.** Rectifioador de potenda controlado"^
Consta b  presente memoria descriptiva de quince hojas 

foliadas^ escritas por ana sola eara&
Baroelona% 15 de Julio de 19636

p6 dee GENERAL IHSTBnMSNT OORPORAiTON,
** áÔ ÉTbEL R!9"
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